T731N

Elektrische Eigenschaften

Héchstzulassige Werte

Electrical properties

Maximum rated values

Periodische Vorwérts- und
Ruckwérts-Spitzensperrspannung
Vorwérts-StoBspitzen-

repetitive peak forward off-state
and reverse voltages
non repetitive peak

t, = —40°C...t man

t, = —40°C ..ty max

Vorm: VRam

3600,3800 V

4000, 4200 Vv

Vbsm = Vpam

sperrspannung forward off-state voltage
Ruckwérts-StoBspitzen- non repetitive peak ty = +25°C...ty max Vasm = Varm +100 \
sperrspannung reverse voltage
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current ltRMsM 1750 A
Dauergrenzstrom average on-state current tc = 85°C ltavm 730 A
tc = 55°C 1100 A
StoBstrom-Grenzwert surge current 1, = 25°C, t, = 10 ms brsm 16500 A
ty = ty max tp = 10 mMs 15000 A
Grenzlastintegral Pt-value t,=25°C, t, = 10ms 12t 1361000 AZs
ty =ty max tp = 10 Ms 1125000 AZs
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current | f=50Hz, igw = 1 A, dig/dt = 1 Algs (chifdt)g, 50 Alps
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage | t,, = t, max Vo = 67% Voau (dv/dt),, 1000 Vius
Charakteristische Werte Characteristic values
DurchlaBspannung on-state voltage ty = ty max, 7 = 3300 A v max. 31 V
Schleusenspannung threshold voltage by = tyymax Vo) 1,15 V
Ersatzwiderstand slope resistance ty = ty max T 0,59 mQ
Zindstrom gate trigger current 1, =25°C,vp =6V let max. 300 mA
Zindspannung gate trigger voltage 1, =25°C,vp =6V Var max. 25 V
Nicht zlindender Steuerstrom gate non-trigger current ty=tymaw VD=6V lap max. 20 mA
ty = ty max> Yo = 0,5 Vorm max. 10 mA
Nicht ziindende Steuerspannung | gate non-trigger voltage ty = ty max: Vo = 05 Vorm Veb max. 04 V
Haltestrom holding current ty=25°C,vp=12V,Ra=470Q Iy max. 300 mA
Einraststrom latching current t,=25°C,vp=6V,Rgx= =100 I max. 2000 mA
iom = 1A, digldt = 1Alus, 14 = 20 ps
Vorwarts- u. Riickwérts-Sperrstrom | forward off-state and reverse currents | t, = t,, max Vo = Voam, Ve = Varw ip, Ir max. 100 mA
Ziindverzug gate controlled delay time ty = 25°C, ign = 1 A, digldt = 1 Alus tga max. 16 us
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time siehe Techn. Erl./see Techn. Inf. typ. 450 us
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Wérmewiderstand thermal resistance, junction to case
fur beidseitige Kiihlung for two-sided cooling 0 =180°el, sin Rinc max. 0,0215°C/W
DC max. 0,0200°C/W
far anodenseitige Kihlung for anode-sided cooling 9 =180°¢l, sin Ringciy  max. 0,0375°C/W
DC max. 0,0360°C/W
fur kathodenseitige Kiihlung for cathode-sided cooling © =180°¢l, sin Rinjcy  max. 0,0465°C/W
DC max. 0,0450°C/W
Ubergangs-Warmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | beidsertigitwo-sided Rinck max. 0,004 °C/W
emnseitig/one-sided max. 0,008 °C/wW
Héchstzul. Sperrschichttemperatur | max. junction temperature tyy max 120°C
Betriebstemperatur operating temperature teop ~40...+ 120°C
Lagertemperatur storage temperature tsig —-40...+ 150°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact
AnpreBkraft clamping force F 15...24 kN
Gewicht weight G typ. 550¢g
Kriechstrecke creepage distance 25 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 c
Schwingfestigkeit vibration resistance f=50Hz 50 m/s?
MaBbilder outlines Seite/page 229
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Bild/Fig. 1
DurchiaBkennlinie/On-state characteristic it = f(vr), ty, = ty max
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Bild/Fig. 3
Hochstzuldssige Gehausetemperatur/Max. allowable case temperature
1 = Kltavm)

Beidsertige Kuhlung/Two-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel/Gurrent conduction angle 6
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Bild/Fig. 5
DurchlaBverlustleistung/On-state power loss Pray = f{lay)
Parameter: StromfluBwinkel/Current conduction angle ©
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DurchlaBverlustleistung/On-state power loss Pray = f(l1ay)
Parameter: StromfluBwinkel/Current conduction angie ©
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Bild/Fig. 4
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Hochstzulassige Gehausetemperatur/Max. allowable case temperature
te = f(lvavm)

Anodenseitige Kiihlung/Anode-sided cooling

Parameter: StromfluBwinkel/Current conduction angle ©
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Bid/Fig. 6

Hochstzulassige Gehausetemperatur/Max. allowable case temperature
te = f(lravm)

Beidseitige Kithlung/Two-sided cooling

Parameter: StromfluBwinke!/Current conduction angle ©
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Bild/Fig. 7 Bild/Fig. 8
Hochstzuldssige Gehausetemperatur/Max. aliowable case temperature Steuercharakteristik mit Ziindbereichen/Gate characteristic with triggering areas
to = flravm) vg = f(ic), Vb =6 V
Anodenseitige Kiihlung/Anode-sided cooling Parameter: a b ¢
Parameter: StromfluBwinkel/Current conduction angle © - -
Steuenmpulsdauer/trigger pulse duration tq Ims] 10 1 0,5
Hachstzulassige Spitzensteuerverlustleistung/
Max. rated peak gate power dissipation Pgy w} 20 40 60
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Bild/Fig. 9 Bild/Fig. 10
Ziundverzug/Gate controlled delay time 14 = f(igm Sperrverzégerungsladung/Recovered charge Q; = f(di/dt]
y g
t, = 25°C, dig/dt = iguw/1 us Yy =ty max VR = 0,5 Vrrm: Vam = 0,8 Veau
Parameter: DurchfluBstrom/On-state current ity
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Bild/Fig. 11 Bild/Fig. 12
Transtenter innerer Wirmewiderstand/Transient thermal impedance Transienter innerer Warmewiderstand/Transient thermal impedance
Zanpe = f(t) Znc = f(t)

Beidseitige Kiihlung/Two-sided cooling

Anodenseitige Kithlung/Anode-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel/Current conduction angle ©

Parameter: StromfluBwinkel/Current conduction angle ©
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Bild/Fig. 13

Transienter innerer Warmewiderstand/Transient thermal impedance

Zgnyc = i)
Beidseitige Kuhlung/Two-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel/Current conduction angle ©

beidseitig/two-sided

Pos. n 1 2 3 4 5

Rinn [(C/W] | 0,0001 0,0019 0,0041 0,0072 0,0067
7 18] 0,0008 0,0073 0,062 0,204 1,8
anodenseitig/anode-sided

Pos. n 1 2 3 4 5

Rinn [°C/W] | 0,0001 0,0019 0,0041 0,0061 0,0238
T [8] 0,0008 0,0073 0,062 0,162 6,5
kathodenseitig/cathode-sided

Pos. n 1 2 3 4 5

Rinn [°C/W] | 0,0001 0,0019 0,0041 0,0065 0,0324
T [s) 0,0008 0,0073 0,062 0,185 6,8

Analytische Funktion/Analytical function (DC)

Amax

Zinge = E Rihn (1—2 _t/‘r")
n=1
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Bild/Fig. 14

Transienter innerer Warmewtderstand/Transient thermal impedance
Zanye = (1)

Anodenseitige Kuhlung/Anode-sided cooling

Parameter: StromfluBwinkel/Current conduction angie ©
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